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para  s o l i c i t a r

P A T E N T E  D E  I N V E N C I O N

en

E 3 P A fl i  

por VEINTE años

a nombre de N. V. PHILIPS' GIOEILAMPSIO1 ABRIESEN, cons­

t i t u i d a  en Bindñoven y e s t a b le c id a  en Smmasingel 6 , 

EINDHOVSN, Holanda, por "UN PROCEDIMIENTO DE FABRICA­

CION DE RESISTENCIAS ELECTRICAS CON COEFICIENTES NEGA­

TIVOS DE TEMPERATURA” .

No es f á c i l  dotar a l a s  r e s i s t e n c i a s  el 

t r i c a s  f a b r ic a d a s  con m ater ia le s  ag lu t inados  de con­

ta c to s  bien adhe rentes  que no produzcan r e s i s t e n c i a s  

de paso en o jo sa s .  Con e s te  f i n  se han propuesto d i -  

5 versos procedimientos ;  sobre todo para  r e s i s t e n c i a s

e l é c t r i c a s  con c o e f i c ie n te s  negativos de temperatura,  

hechas de óxidos in f e r i o r e s  de cromo o urano. A este  

e fe c to  ya se había indicado que la  concreción del metal
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y el carbono ¿a  un re su l ta d o  adverso,  a causa de l a  

formación de carburo.

SI objeto  del invento es una r e s i s t e n c i a  

con c o e f i c ie n te s  d6 temperatura n ega t iv o s ,  f a b r i c a d a  

aglutinando una m e ad a  que contenga s i l i c i o  o una a l e a ­

ción de é s t e ;  con p r e fe r e n c ia  una m eada  para  concrecio­

nar cuyo contenido en s i l i c i o  sea  mayor que l a  parte  

r e s t a n te .

20

25

30

5

40

Se ha v i s t o  ahora que t a l e s  r e s i s t e n c i a s  

e l é c t r i c a s  pueden dotarse  de contactos ,  en forma s a t i s ­

f a c t o r i a ,  por medio de una masa de carbono, - g r a f i t o - ,  

que se a g lu t in a  con el  m ater ia l  de l a  r e s i s t e n c i a .

El invento se d e t a l l a  seguidamente con 

r e fe r e n c i a  a un ejemplo de e jecución :

50 g. de f e r r o s i l i c i o ,  con una elevada 

proporción de s i l i c i o ,  por ejemplo 93fe, se p u lv e r i ­

zan y tamizan y mezclan luego con 10 g. de a r c i l l a  y 

50 mg. de goma trag acan to ,  pu lver izados  igualmente, 

añadiendo 7 cc .  de agua h a s t a  que se forme una p a s t a  

homogénea, que se moldea en b a r r i t a s  1. En e s t a  mani­

pulación se incrustan  simultáneamente le s  pequeños b lo ­

ques de g r a f i t o  2 ,

Las b a r r i t a s  a s í  p r o v i s t a s  de contactos 

de g r a f i t o  2 se dejan se c a r  a l  a i r 6 durante unas horas ,  

y después se ca l ien tan  unos 60 minutos a 13002C, apro­

ximadamente, en una atmósfera de gas reductor ,  con lo 

que el  materia l  se a g lu t i n a .  En e s te  caso ,  lo s  con­

ta c to s  d6 g r a f i t o  quedan estrechamente unidos al mate­

r i a l  s i l i c o s o  de la  r e s i s t e n c i a ;  y no muestran ninguna 

r e s i s t e n c i a  de paso d e s favo rab le .  También s s  le s  puede 

dotar  de v a r i l l a s  de níquel  3, para  conducir l a  corr ien ­

te .

Debe ad v er t i r s e  además que con un exceso
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de s i l i c i o  en el m ater ia l  de la  r e s i s t e n c i a  se con­

s igue  que l a  r e s i s t i v i d a d  sea  grande a l a  temperatura 

ambiente y pequeña a l a  temperatura de t r a b a j o ,  obteni 

dose a s í  un elevado c o e f ic ien te  negativo  de temperatura.

E s t a  s o l i c i t u d ,  que corresponde a la  

presentada  en Alemania, el  1? de Agosto de 1955, bajo 

e l  número 58,504 Y IIIb /21c ,  se acoge a lo s  b en e f ic io s  

del a r t í c u lo  51 del vigente E s t a tu to  de Propiedad In­

d u s t r i a l  .

----------------- o IT O 1? A o------------- --

Los puntos de invención p ro p ia  y nueva, 

que se presentan para  que sean objeto de e s t a  Patente 

de VEINTE años, son los  s i g u i e n t e s :

55 I®.- Un procedimiento de f a b r ic a c ió n  de

r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s  con c o e f i c ie n te s  negat ivos  de 

temperatura,  part iendo de mezclas semiconductoras 

ag lu t in adas  que contengan s i l i c i o ,  con p r e fe r e n c ia  en 

exceso; carac ter izad o  por a g lu t in a r se  una masa de car-  

50 bono, - g r a f i t o - ,  dest inada  a formar los contactos  con

el m ater ia l  de l a  r e s i s t e n c i a .

2S«- Un procedimiento de fa b r i c a c ió n  de 

r e s i s t e n c i a s  e l é c t r i c a s  con c o e f i c ie n te s  negativos de 

temperatura,

65 Tal y como se ha d e s c r i to  en l a  Memoria
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